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Şekil-1’deki CMOS işlemsel kuvvetlendiricide I7 =300µA, tranzistorların boyutları 
(W/L)1 = (W/L)2 = 10, (W/L)3 = (W/L)4=1, (W/L)5 = (W/L)8 = 3, (W/L)6 = 5 
olarak verilmiştir. Devrenin IB ortak kutuplama akımı IB = 50µA alınacaktır. NMOS ve 
PMOS tranzistorların temel büyüklüklerine ilişkin toleranslar : 
∆VTN =∆VTP = ±2.5mV, ∆(W/L)1-2/(W/L)1-2, ∆(W/L)3-4/(W/L)3-4= %2 olarak 
saptanmıştır. 

a- Rastgele dengesizlikten ileri gelecek VOS dengesizlik gerilimini hesaplayınız. 
b- T7 tranzistorunun (W/L)7 boyut oranını bulunuz. 
c- Devrede sistematik dengesizlik olup olmadığını araştırınız. 
d- İşlemsel kuvvetlendiricinin açık çevrim kazancını hesaplayınız. 

 
MOS  transistorlar için VTN = 0.6V, VTP = -0.7V, kN’ = 2kP’ = 40µA/V2, λλλλN = 0.01V-1, λλλλP = 0.02 V-1 olarak 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 


